d4 GRENOBLE

INIPP Phelms3

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT EN ADMISSION SUR TITRE 2025/2026

en anglais

UCGA
- DOSSIER DE CANDIDATURE - LISTE DES PIECES A FOURNIR
| | i | | i | | | i
I Piece identité, | | . | Relevés de notes | | | | | I
T | passeport, titre de | Dernier dipléme | Rels;/ftiec?eel zztes | officiels pour | Justificatif de niveau de langue | Justificatif de niveau de | L o e e I Lettre de I o | Attestation de
| séjour ou copie | obtenu ' ) | Pensemble des | anglaise ' langue frangaise I I motivation I I bourse
! . ! | baccalauréat !, L ! ! ! ! ! !
| acte de naissance | I jétudes supérieures; I I I I I
R A S L Y R Lo R SR SR B
Ingénieurs
""""""""""""""" [ e
! I I I I I Uniquement pour les I I I I
! I I I I Ni B1 e | étudiants internationaux ! I I I
! !oui Niveau minimum! ' ' 'V.e.au recommande ' non francophones ' . s ' . ' '
. Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou - 1 avis de poursuite d'études ou A compléter
I I baccalauréatou | I I A | Test officiel DALF-TCF ou | . . I |
1A I I . : . . attestation rédigée par un : : 4 * 1 lettre de recommandation ; directement dans ; ' . e
. équivalent | . | . | ) t d'analai levé d | attestation rédigée parun | démi . digé | | lapolication | q | | Attestation définitive
Initiale I oui I I ouli I oui I enseignant d'anglais ou relevé de I enseignant de francais ou I académique rédigée par le I application lors de I non I 2024/25
. p . . «notes de la derniére année d'études. lové d tes de la dernicre | responsable de la formation. . la candidature ou a . .
! ' ' ' ' précisant les moyennes obtenues | releve e:'no ©s de 'a derniere | ' téléverser ' '
! | | | | en anglais | année d'études précisant les | | | |
moyennes obtenues en
| | | | | | e | | | |
| | i | | i e | | | i
---------------------------- Sy iy A Oy Sy SRRy S o gy iy S Sy iy Sy g Sy iy Sy Sy U Uy Ry |y o) iy oy Gy ey Sy Sy Ry S |y SRy Ay gy ROy Ry Sy ey upuyepsl S e ey
! ' ' ' ' ' Uniquement pour les ' ' ' '
! ' ' ' ' . . | étudiants internationaux | I I |
I I I I I Niveau B1 recommande I non francophones I I I I
i I oui | I j Testofficiel (TOEIC, TOEFL...)ou 1t sticiel DALF-TCF ou | 1 Acompléter 1|  Acompléter |
i i Niveau minimum | I I attestation rédigée par un | attestation redigé » 1 lettre de recommandation direct td C direct td ' Attestation définiti
, . . ) \ . . gée parun | e . . .| directementdans | directement dans | Attestation définitive
2A ' oui ' ' oui ' oui » enseignant d'anglais ou releve de . . . » académique minimum redigée . , L . L '
| | Bac +3 ou I | | 3 "y | enseignant de frangais ou | . . | l'application lors de | I'application lors de | 2024/25
. . équivalent . . .notes de la derniére année d'études, relevé de notes de la dernire * par le responsable pédagogique, la candidature ! la candidature
I I | I I précisant les moyennes obtenues | C o e I I I |
I I I I I en anglais | annee d'études précisant les I I I I
. . : . . '  moyennes obtenues en . . :
| | | | | | . | | | |
' ' ' ' ' ' francais. ' ' ' '
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
I I | I I |  Uniquement pour les I I I |
' ' : ' ' 1 6étudiants internationaux | ' ' :
| | | | | i : | | | | |
: : : : : NI\{G? u B1recommande ' non francophones ' : . : :
| | | | I Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou | - | | A compléter | |
' ' . ' ' ' . e +  Test officiel DALF-TCF ou : o ' '
1A | | oui | | | attestation rédigée par un | : o | 1lettre de recommandation | directementdans | .. ..., |
l i 1 Ni ini I i l i l i t d'anglais ou relevé de | attestation redigee par un académique rédigée parle | I'application lors de | °Y' 2@ teléverser en non
Apprentissage ' oul | Yveau minimum oul ' oul | ehseignan 19 ' enseignant de frangais ou ' d geep | apPp ' format PDF '
1 1 Bac ou équivalent | 1 jnotes de la derniére année d'études; ) .. 1 responsable de la formation. ; la candidature ou a | |
' ' ' ' . I relevé de notes de la derniere | I A I |
' ' ' ' ' précisant les moyennes obtenues N < . : téléverser ' '
! ! ! ' ' en anglais I année d'études précisant les | I | |
| | | | | | moyennes obtenues en | | | |
| | | | | | frangais. | | | |
ST e e o —————— o e e ————— o e e b e b e e —————— e ———————— e
s I I | I I . | I I I |
i I I I I Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou I I I I I
i ' Niveauonlilinimum I ' ' ens:igiztr?ttlg'zr:(ga?a:?segup?erlg\?é de I ' 1 lettre de recommandation ' ' iAttestation définitive
2A Nanotech ' oul ' Bac +3 ou ' oul ' oul !notes de la derniére année d'études! non ' Zﬁgerzslqgssrgg;émngaregl?eje! oul | oul | 2024/25
I I équivalent | I I précisant les moyennes obtenues | !p P pedagogiq I I |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | [

Calendrier et dossier candidature_site_web_Janvier 2025



| | | | | | | | | |
I Piece identité, ' ' Relevé de notes I Relevés de notes ! ' ' | | '
. | passeport, titre de | Dernier diplome ! . . I officiels pour | Justificatif de niveau de langue | Justificatif de niveau de | . ' Lettre de ' | Attestation de
Formation I cai ] | officiel du I v I . I . | Lettre de recommandation s I cv |
I séjour ou copie ! obtenu \  paccalauréat ’ensemble des ! anglaise ! langue francgaise ! ! motivation ! ! bourse
I acte de naissance | | létudes supérieuresl| | I I I |
| | | | | | | | | |
Masters 1
55T 75 e . . T STt T rE TR T T T . T rEm e .o rEmrm T T R e ST
ralx | | | | | . | | | | |
| | | | | Test offici IN'II"(,)eEaIlé)B'I?OEFL | | | | |
[ [ oui | [ [ es aott:sjlt(;ti(on rédi ,ée ar u.r'w.) ou | I 1 lettre de recommandation | A compléter [ |
. . . . | . | Niveau minimum | | : | ) \ gee p . | | académique minimum rédigée | directement dans | : | Uniquement a
M1 NanoMédecine Biologie Structurale (NBS) , oui . . . non . oui . enseignant d'anglais ou releve de ., non . . ; . L . oui . - o
I I Licence ou I I Inotes de la derniére année d'études! | bar le responsable pédagogique | I'application lors de | I I'inscription
. . équivalent ' . o ' . ou un maitre de stage + lacandidature | '
I I | I I précisant les moyennes obtenues | I I I |
! ! ! ! ! en anglais ! ! ! ! !
................................. S . . gt Oy yupyupyupyupUyupUuyupRUyupEny JUSyepUEyupuuyepuoyepuuyepUyupuiympUmyupUmyRpRmpRp RSEYSpREREySp SRS PR SR
Sy | | I | | I | | | I
S | | | | | | Uniquement pourles | | | |
I I | I I | €tudiants internationaux | I I |
i I I I I Niveau B2 I non francophones I I I I
' ' , ' ' » Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou Niveau B2 ' . ' . ' '
| | oui | | | . e e | . I 1 lettre de recommandation | A compléter | I
. R - . . ' attestation rédigée par un » Test officiel DALF-TCF ou = -y . o . . , .
. e | : | Niveau minimum | | : | . \ . . | : Y | académique minimum rédigée | directement dans | . | Uniquement a
M1 Cognition Naturelle et Artificielle (CNA) . oui . . . non . oui . enseignant d'anglais ou relevé de . Attestation rédigée parun . ) ; - L . oui . . .
I I Licence ou I I I ] C s I . , | Par le responsable pédagogique | I'application lors de | I l'inscription
. ' squivalent ! ! inotes de la derniére année d'études; enseignant de francais ou | ou un maitre de stage ' lacandidature .
! | g | | I précisant les moyennes obtenues | relevé de notes de la derniére | g I I |
| | | | | en anglais I année d'études précisant les | | | |
| | I | | | moyennes obtenuesen | | | I
| | | | | | frangais | | | |
--------------------------------- T o T e
! ' ' ' I | Uniquement pourles | I I I
I I I I I | étudiants internationaux | I I I
I | I | | Niveau B1 I non francophones I I I I
i ' oui ' ' ' Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou ' Niveau B2 ' 1 lettre de recommandation ' A compléter ' '
M1 Génie Electrochimique pour la conversion | . I Niveau minimum | I : I a.ttestatlo'n redigee parun | Test officiel DALF-TCF ou académique minimum rédigée | directement dans | . I Uniquement &
' . ' oui ' . ' non ' oui 1 enseignant d'anglais ou relevé de ; Attestation rédigée par un | . ; o C oo " oul I " o
et le stockage de I'énergie (GECS) I I Licence ou I I I tes de la derniz ‘e d'étud I nseianant de francai I par le responsable pédagogique | I'application lors de | I l'inscription
| I équivalent I | i"° ?S. © la derniere annee detudes,; € s’e gnant de frangais Ou | ou un maitre de stage I lacandidature | |
. . . .  précisant les moyennes obtenues : relevé de notes de la derniere » ' ' '
! I I I I en anglais | année d'études précisant les I I I |
! I I I I I moyennes obtenues en | ' ! |
| | | | | | frangais | | | |
--------------------------------- bbbl sl it bl el bbbtk bbbk bbbl bbb bbbl Ll il et el
N 2] . . ' . . ' . . . '
s | | | | | | | | | |
- i i i i i Nivesu B2 i i i i i
' ' : ' '  Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou ' . ' . ' '
| | oui | | | attestation rédiaée par un I I 1 lettre de recommandation | A compléter | |
M1 European Mas. Innovation in Nuclear | ou | Niveau minimum | “on I oui I ) tld' I '9ee b lu ¢ | o | académique minimum rédigée | directement dans | ou | Unigquement a
Energy (EMINE) " " Licence ou " " + enseignan ar.1‘g als ou’ re eye e | par le responsable pédagogique I'application lors de I l'inscription
' ' o ' ' Inotes de la derniére année d'études! ' . ' . ' '
: : équivalent : : A : : ou un maitre de stage * la candidature :
I I | I I précisant les moyennes obtenues | I I I |
| | | | | en anglais | | | | |
................................. e ey S S
| | | | | | | | | |
I I | I I Niveau B2 | I I I |
:2 :\/: ' ' Oui ' ' ' Test cf[f[f'CItelt.(TOE,ldc.:’ TOEFL"') ou ' ' 1 lettre de recommandation ' A compléter ' '
M1 Material Science for NUclear ENergy | oui I Niveau minimum | o I oui I ens:igisar?t Ig'r;rzglaligsece)up?erlscé de | o I académique minimum rédigée | directement dans | oui I Uniquement a
(MANUEN) I I Licence ou I I I tes de la dernié ‘e d'étud | I par le responsable pédagogique | I'application lors de | I l'inscription
| | équivalent | | Ingrzzisaentaleserrrrlmls;ZnannensegbteenlljezsI | ou un maitre de stage I lacandidature | |
! ' ' ' ' en anglais ' ' ' ' '
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
o~y T T T T | =" Tttt | | =TT [T T T Tt T TR TR L
- ! ! | ! ! Niveau B2 | ! ! ! |
; ; oui ; ; | Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou | ; 1 lettre de recommandation ; A compléter ; ;
M1 FAMEAIS : Functional Advanced Materials | . - I I | Attestation redigée par un I I - . AN B P I I . .
. - . e s . ' . » Niveau minimum - ' . ' . . . . ' » académique minimum rédigée : directement dans - . +  Uniquement a
Engineering with Artificial Intelligence for | oui I : | non l oui I enseignant d'anglais ou relevé de | non l , ; l . . l oui | N .
. - ' . Licence ou . . ' A f e ' . par le responsable pédagogique. I'application lors de . . l'inscription
Sustainability | | A I | | notes de la derniére année d'étude | | : | : I I
. . équivalent . . .. . . ou un maitre de stage . lacandidature | .
I I | I | Précisant les moyennes obtenues | I I I |
i i | i i en anias | i i i |
................................. e e e e e e e e U

Calendrier et dossier candidature_site_web_Janvier 2025



Formation

o e e

Y
v

]
A

M1 Signal ImaGe processing Methods and
Applications (SIGMA)

M2 Energétique Nucléaire (EN)
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Justificatif de niveau de langue
anglaise

Niveau B2
Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou
attestation rédigée par un
enseignant d'anglais ou relevé de
notes de la derniére année d'études
précisant les moyennes obtenues
en anglais

Niveau B2
Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou
Attestation rédigée par un
enseignant d'anglais ou releveé de
notes de la derniére année d'études
précisant les moyennes obtenues

en anglais

Niveau B1
Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou
Attestation rédigée par un
enseignant d'anglais ou relevé de
notes de la derniére année d'études
précisant les moyennes obtenues
en anglais

Niveau B1
Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou
Attestation rédigée par un
enseignant d'anglais ou relevé de
notes de la derniére année d'études
précisant les moyennes obtenues
en anglais

Niveau B1
Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou
Attestation rédigée par un
enseignant d'anglais ou relevé de
notes de la derniére année d'études
précisant les moyennes obtenues
en anglais

I relevé de notes de la derniére
année d'études précisant les

Justificatif de niveau de
langue francaise

non

non

Uniquement pour les
étudiants internationaux
non francophones
Niveau B2
Test officiel DALF-TCF ou
Attestation rédigée par un
enseignant de frangais ou

relevé de notes de la derniére
année d'études précisant les

moyennes obtenues en
francgais

Uniquement pour les
étudiants internationaux
non francophones
Niveau B2
Test officiel DALF-TCF ou
Attestation rédigée par un
enseignant de frangais ou

moyennes obtenues en
francais

Uniquement pour les
étudiants internationaux
non francophones
Niveau B2
Test officiel DALF-TCF ou
Attestation rédigée par un
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directement dans
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A compléter
directement dans
I'application lors de
la candidature
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A compléter
directement dans
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la candidature
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directement dans
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la candidature

|
|
cV ' Attestation de
! bourse
I
|
._._._._._._.T._._._._._._..
!
|
i | ‘
oui i quuemgnta
i l'inscription
i
!
............. I —
T
i
!
oui ! quuemgnté
! l'inscription
|
i
|
............. .!.._._._._._._..
|
|
!
!
oui : Uqhuemgnté
: l'inscription
|
|
i
i
------------- e e e
!
!
|
|
!
oui I Uqbuemgnté
i l'inscription
i
!
!
|
............. T
i
|
!
|
oui i Uqhuemgnté
| I'inscription
|
|
|
!

Calendrier et dossier candidature_site_web_Janvier 2025



Formation

o e

M2 Cognition Naturelle et Artificielle (CNA)

M2 Génie Electrochimique pour la conversion
et le stockage de I'énergie (GECS)

M2 Materials Science for NUclear ENergy
(MANUEN)

M2 Signal ImaGe processing Methods and
Applications (SIGMA)
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Justificatif de niveau de langue '
anglaise |

I

|
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|
|
Niveau B1 I

Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou |
Attestation rédigée par un I
enseignant d'anglais ou releve de
notes de la derniére année d'étude I
précisant les moyennes obtenues '
en anglais |

!

!

Niveau B1
Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou
Attestation rédigée par un
enseignant d'anglais ou releveé de
notes de la derniére année d'études
précisant les moyennes obtenues
en anglais

i
I
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'notes de la derniére année d'études
» précisant les moyennes obtenues
en anglais

Niveau B2
Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou
Attestation rédigée par un
enseignant d'anglais ou relevé de '
notes de la derniére année d'étudesl
précisant les moyennes obtenues |
en anglais
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Justificatif de niveau de
langue francaise

Uniquement pour les
étudiants internationaux
non francophones
Niveau B2
Test officiel DALF-TCF ou
Attestation rédigée par un
enseignant de frangais ou
relevé de notes de la derniére
année d'études précisant les
moyennes obtenues en
francais

Uniquement pour les
étudiants internationaux
non francophones
Niveau B2
Test officiel DALF-TCF ou
Attestation rédigée par un
enseignant de frangais ou
relevé de notes de la derniére
année d'études précisant les
moyennes obtenues en
francais

non

non

Lettre de recommandation

N

1 lettre de recommandation
académique minimum rédigee
par le responsable pédagogique
ou un maitre de stage

1 lettre de recommandation
académique minimum rédigée
par le responsable pédagogique
ou un maitre de stage

1 lettre de recommandation
académique minimum rédigée
par le responsable pédagogique
ou un maitre de stage

1 lettre de recommandation
académique minimum
(idéalement 3) rédigée par le
responsable pédagogique ou un
maitre de stage

Lettre de
motivation

A compléter
directement dans
I'application lors de
la candidature

A compléter
directement dans
I'application lors de
la candidature

A compléter
directement dans
I'application lors de
la candidature

A compléter
directement dans
I'application lors de
la candidature
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i
cV : Attel)s;it::: de
I
|
._._._._._._..I.._._._._._._..!.._._._._._._..
!
|
i
i
: I Uniquement a
oul | l'inscription
i
|
!
!
............. S
i
!
!
!
. I Uniquement a
oul ' l'inscription
|
|
|
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oul I l'inscription
i
i
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